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Liste verwendeter Symbole

a spezifische Pulveroberfläche [m²/g]

AF gesamte Füllstoffoberfläche [m²]

αTCR Temperaturkoeffizient des spezifischen Widerstandes [K
-1

]

α fall-off der Wellenfunktion [Å
-1

]

α-1 Lokalisierungslänge [Å]

A, Akorr Querschnittsfläche der Proben (korrigiert) [cm²]

C, CP Kapazität (in Parallelschaltung zum Widerstand) [F]

d Probenhöhe [cm]

d50 mittlere Korngröße der Füllstoffe [µm]

δ chemische Verschiebung (NMR-Spektren) [ppm]

E elektrisches Feld [V/m]

Ea Aktivierungsenergie [eV]

Ekin kinetische Energie (der Elektronen) [eV]

EC niedrigste Energie im Leitungsband [eV]

EF Fermi-Energie [eV]

Eg Bandlücke [eV]

EV höchste Energie im Valenzband [eV]

ε Permittivität (früher: Dielektrizitätszahl) [F/m]

ε', ε? Permittivität: Real- bzw. Imaginärteil [F/m]

εr Permittivitätszahl (früher: relative Dielektrizitätskonstante) [ - ]

εs statische Permittivitätszahl [ - ]

ε∞ relative Permittivität bei hohen Frequenzen ω → ∞ [ - ]

Φ, ΦX Füllstoffanteil (bezogen auf Füllstoff X) [Vol.-%]

ΦC kritischer Füllstoffanteil [Vol.-%]

Φac, ΦCBH Höhe der Potentialbarriere [eV]

G(r) reduzierte totale Paarverteilungsfunktion [Å
-2

]

γ Verbreiterung der Relaxationspeaks [ - ]

I elektrischer Strom [A]

j Stromstärke [A/m²]

LL, LI Entmagnetisierungsfaktor der Phase mit hoher, bzw.

geringer Leitfähigkeit

[ - ]

m, mt Masse der trockenen Probe [g]
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mn,Luft, mn,H2O Masse der mit Wasser infiltrierten Probe in Luft, bzw. in

Wasser

[g]

µ, µ e, µl Beweglichkeit der Ladungsträger (Elektronen oder Löcher) [cm²/V·s]

n, ne, nl Ladungsträgerdichte (Elektronen oder Löcher) [cm
-3

]

N(EF) energetische Zustandsdichte am Fermi-Niveau [cm
-3

/eV]

ν Frequenz [Hz]

ν0 charakteristische Phononenfrequenz [Hz]

P Gesamtporosität [%]

Poffen offene Porosität [%]

R elektrischer Widerstand [Ω]

Rmm', Rmin Abstand zwischen lokalisierten Zuständen, Hüpfweite [Å]

ρ, ρRT spezifischer elektrischer Widerstand, bei Raumtemperatur [Ω·cm]

ρdc spezifischer elektrischer Widerstand: Gleichstromwert [Ω·cm]

ρg geometrische Dichte [g/cm³]

ρrel relative Dichte [g/cm³]

ρth theoretische Dichte [g/cm³]

s Exponent der Wechselstromleitfähigkeit [ - ]

SFZ totaler Strukturfaktor nach Faber - Ziman [ - ]

σ elektrische Leitfähigkeit [S/cm]

σ', σ'' elektrische Leitfähigkeit: Real- bzw. Imaginärteil [S/cm]

σac, σdc elektrische Leitfähigkeit: Wechsel- bzw. Gleichstromwert [S/cm]

σh, σl hohe bzw. geringe elektrische Leitfähigkeit [S/cm]

σm elektrische Leitfähigkeit des Komposites [S/cm]

t, t' Perkolationsparameter [ - ]

T Temperatur [K]

TA Auslagerungstemperatur [°C]

TP Pyrolyse-Endtemperatur [°C]

U elektrische Spannung [V]

VF Festkörpervolumen [cm³]

Vg geometrisches Probenvolumen [cm³]

VP Porenvolumen [cm³]

X* komplexe Größe

X Vektorgröße
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Liste verwendeter Konstanten

Boltzmann-Konstante kB: 1,38066·10
-23

 J/K

Elementarladung e: 1,60219·10
-19

 C

Elektrische Feldkonstante ε0: 8,8542·10
-12

 F/m

Plancksche Konstante h: 6,626176·10
-34

 J s


